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B-H p SY-8258

1EC62044-3
Bs Pc B-H M
Bs Hc Br Br/Bm
Pc Pcv Pcm M a 0
M iac L 0 Q SI
B-H / / /
50Hz 1MHz + 0.1%
+ 3.0V
1Q + 1% POD
+ 5mA/ + 5A/
+ 5mv/ + 200v/
14bits
2 1
1 23 =5
H,B + 3% 80% 50mA/50mV
+ 0.15° 80% 50mA/50mV
3 1kHz + 5%
LCD 640x 240
100V 120V 200 240V AC 50/60Hz 150VA MAX
15 430W x 177H x 480L + 2[ ]
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+5 435 85%RH(+35 )
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	B-H／μｱﾅﾗｲｻﾞSY-8258仕様
	測定方式　　ｸﾛｽﾊﾟﾜｰｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ法（IEC62044-3準拠）
	測定ﾓｰﾄﾞ　　　　　　　Bs測定、Pc測定、B-H測定、μi測定
	測定（励磁）周波数50Hz～1MHz　±0.1%以内
	発振器出力最大 ±3.0V
	磁界信号検出無誘導抵抗器（1Ω ±1% PODに内蔵）の両端電圧降下法
	磁束密度信号検出　誘起電圧検出ｺｲﾙ両端電圧検出法
	デジタイザ分解能14bits
	試料接続方式2巻線法（励磁巻線、検出巻線）または1巻線法（励磁・検出巻線共用）
	測定精度　　　　標準ﾎﾟｯﾄﾞ使用時、補正後、1時間余熱後23℃±5℃以内で一定温度維持にて
	測定時間　　　　　　　約3秒（測定周波数が1kHz以上、ﾄﾚﾗﾝｽ±5%以上の場合）
	表示方式ｶﾗｰLCD表示（640×240ﾄﾞｯﾄ）、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付
	電源100V～120V／200～240V AC（自動選択）、50/60Hz、消費電力約15
	質量と大きさ本体：約15㎏、430W × 177H × 480L 各±2[㎜]　（突起部含まず）
	環境条件性能保証温度：+18℃～+28℃�動作範囲：+5℃～+35℃　湿度：85%RH\(+
	予熱時間　本装置の性能は、性能保証温度内で電源投入後60分以上予熱した後、一定温度�（±1℃）を保挀
	その他LANｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵可（ｵﾌﾟｼｮﾝ）、GP-IBｲﾝﾀﾌｪｰｽ内蔵可（ｵ＂
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